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Uktad elektronicznego przekaZnika pradu stalego z progiem dzialania

Przedmiotem wynalazku jest uklad elektronicznego przekaznika prgdu statego z progiem dziatania.

Znany jest uklad przekaZnika pradu statego z progiem dzialania zbudowany w postaci dwustopniowego
wzmacniacza ze sprzezeniem zwrotnym. Pierwszy tranzystor tego wzmacniacza zasilany jest potencjometrycznie,
przy czym migdzy bazg a jednym biegunem zasilania sa wigczone dwa rezystory polgczone szeregowo, migdzy
ktére podawany jest sygnal wejéciowy. W obwéd kolektora i emitera tego tranzystora sg wlaczone rezystory
ustalajgce punkt pracy. Ponadto do jego kolektora dotgczona jest baza drugiego tranzystora, w ktérego obwodzie
kolektora i emitera znajduja si¢ réwniez rezystory, przy czym rezystor emiterowy dotaczony jest do emitera
pierwszego tranzystora. '

Obcigzenie, ktérym moze by¢ rezystancja uzwojenia przekaznika elektromagnetycznego wilgczone jest
migdzy emiter drugiego tranzystora, a jeden z biegundw Zrédta zasilania. Napiecie progu zadziatania w opisanym
uktadzie zalezy od wielkofci spadku napiecia na rezystorze wiaczonym w obwAd emitera plerwszego tranzystora,
a tym samym zalezy od parametréw zastosowanych w ukladzie tranzystoréw.

Celem wynalazku jest opracowanie prostego uktadu elektronicznego przekaznika pradu statego z progiem
dziatania, w ktérym doktadno$¢ ustawienia, stabilno§é napiecia progu zadziatania bedzie duza inie bedzie
zalezata od parametréw zastosowanych tranzystoréw.

Cel ten zostat osiggnigty w uktadzie zawierajagcym tranzystor sterowany sygnatem wejéciowym, w ktérego
obwdd kolektora wlgczony jest rezystor, tranzystor ustalajacy prég dziatania, w ktérego obwd6d kolektora
wigczony jest réwniez rezystor, a w obwéd bazy dzielnik rezystorowy ustalajgcy wielkos¢ napigcia progowego.
Obcigzenie wiaczone jest migdzy kolektor tranzystora sterowanego sygnatem wejéciowym, a kolektor tranzysto-
ra ustalajgcego prég dziatania, przy czym emitery tych tranzystoréw sa ze soba polgczone. Rezystor dzielnika
wlaczony jest migdzy baze tranzystora ustalajgcego prog, a kolektor tranzystora sterowanego sygnatem wejscio-
wym.

Korzystne skutki wynalazku pozwalaja uzyskaé dokladne ustawienie i duzg stabilnosé naplecm progu
zadziatania.
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Przedmiot wynalazku zostanie blizej objasniony na przyktadzie wykonania podanym na rysunku, ‘ktéry
przedstawia uktad elektronicznego przekaznika pradu stalego z progiem dziatania.

Podany na rysunku uktad sktada si¢ z tranzystoréw Tl i T2. W obwody kolektoréw tych tranzystoréw
wtaczone sg odpowiednio rezystory R3 i RS, a obciazenie uktadu stanowi rezystor R4 wigczony miedzy kolek-
tory tranzystoréw T1 i T2. Sygnat wejsciowy doprowadzony jest do bazy tranzystora T1, natomiast potencjat
bazy tranzystora T2 ustawiony jest za pomoca dzielnika rezystorowego ztozonego z rezystoréw R1, R2 i R3.
Napigcie wejsciowe podawane jest na wejscie uktadu WE.

W przypadku, gdy wielkos¢ napigcia wejéciowego Jest mniejsza od napiecia progowego, traznystory T11 T2
sa w stanie odciecia, a spadek napigcia na obcigzeniu R4 zalezy od dzielnika rezystorowego sktadajgcego sig
z rezystorow R3, R4 i R5 oraz wielkofci napiecia Zrodta zasilania U. Rezystor R4 moze by¢ zastgpiony rezystan-
cja uzwojenia przekaZnika elektromagnetycznego.

W przypadku, gdy wielko$¢ napigcia wejsciowego jest wigksza od napiecia progowego, tranzystory T1 i T2
sg w stanie nasycenia, a napigcie migdzy ich kolektorami, a tym samym na obcigzeniu R4 maleje do okoto zera.
Wielkos$¢ napigcia progowego w uktadzie przedstawionym na rysunku giéwnie ustalona jest przez rezystory R1
i R2. Polaczenie bazy tranzystora T2 z kolektorem tranzystora T1 poprzez rezystor R1 zapewnia gwaltowne
przechodzenie tranzystoréw T1 i T2 ze stanu odcigcia do stanu nasycenia, a tym samym uzyskanie bardzo
ostrego progu zadziatania uktadu. Rezystor R1 moze by¢ réwniez dotqczony, zamiast do kolektora tranzystora
T1, bezpoérednio do odpowiedniego bieguna Zrédia zasilania. W tym przypadku uzyskuje IiQ wigkszg doklad-
no$¢ ustawienia progu zadziatania, zmnie]sza si¢ jednak szybkod¢ dziatania ukiadu.

Zastrzeienie patentowe

Uktad elektronicznego przekaznika pradu statego z progiem dziatania zawierajgcy tranzystor sterowany
sygnatem wejéciowym, w ktérego obwdd kolektora wigczony jest rezystor oraz tranzystor ustalajacy prég dziata-
nia, w ktérego obwdd kolektora wigczony jest réwniez rezystor, a w obwéd bazy dzielnik rezystorowy, ustalajs-
cy wielko$¢ napigcia progowego, znamienny tym, ze obcigZenie (R4) wigczone jest migdzy kolektor
tranzystora (T1) sterowanego sygnatem wejéciowym, a kolektor tranzystora (T2) ustalajgcego prég dziatania,
przy czym emitery tych tranzystoréw sg ze sobg potaczone, a rezystor (R1) dzielnika wigczony jest migdzy baze
tranzystora (T2) ustalajgcego prég dzialania, a kolektor tranzystora (T1) sterowanego sygnatem wejéciowym.
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